
Optoschmitt Detector
Totem-Pole Output

SDP8004/8014

DESCRIPTION

FEATURES
Side-looking plastic package•

55¡ (nominal) acceptance angle•

TTL/LSTTL/CMOS compatible•

Totempole output•

Buffer (SDP8004) or inverting (SDP8014) logic 
available

•

High noise immunity output•

Mechanically and spectrally matched to 
SEP8506 and SEP8706 infrared emitting diodes

•

The SDP8004/8014 series consists of a high speed IC 
molded in a side looking black plastic package to 
minimize the effect of visible ambient light. The detector 
incorporates a Schmitt trigger which provides pulse 
shaping and hysteresis for noise immunity. The 
totempole output is wellsuited for applications which 
require fast transition times. The output can drive 10 
TTL loads. Output rise and fall times are independent of 
rate of change of incident light. Detector sensitivity has 
been internally temperature compensated. For 
additional output configuration options refer to 
SDP8304/8314 and SDP8604/8614.

Device Polarity:
     Buffer -    Output is HI when incident light intensity is
                     above the turnon threshold level.
     Inverter - Output is LO when incident light intensity is
                     above the turnon threshold level.
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OUTLINE DIMENSIONS in inches (mm)
3 plc decimals ±0.005(0.12)Tolerance

2 plc decimals ±0.020(0.51)

Honeywell reserves the right to make 
changes in order to improve design and 
supply the best products possible.
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Optoschmitt Detector
Totem-Pole Output

SDP8004/8014

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

UNITS TEST CONDITIONSMINPARAMETER SYMBOL TYP MAX

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
(25¡C Free-Air Temperature unless otherwise noted)

Supply Voltage 7 V [À] 
Duration of Output

Short to VÙÙ or Ground 1.0 sec
High Level Output Current 1.0 mA
Irradiance 25 mW/cmÁ

Operating Temperature Range -40¡C to 85¡C
Storage Temperature Range -40¡C to 85¡C
Soldering Temperature (5 sec) 240¡C

Notes
 1.  Derate linearly from 25¡C to 5.5 V at 85¡C.

SCHEMATIC

Honeywell reserves the right to make 
changes in order to improve design and 
supply the best products possible.
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SCHEMATIC
SCH_017.cdr

SWITCHING TIME TEST CIRCUIT
cir_007.cdr

SWITCHING WAVEFORM FOR BUFFERS
cir_013.cdr

SWITCHING  WAVEFORM FOR 
INVERTERS cir_011.cdr

Responsivity vs
Angular Displacement gra_065.ds4

Angular displacement - degrees 
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Fig. 1 Threshold Irradiance vs Temperature
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Temperature - °C 
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Fig. 2

Honeywell reserves the right to make 
changes in order to improve design and 
supply the best products possible.
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SDP8004/8014

Output Rise Time (t²) and Output Fall
Time (t¶) vs Temperature gra_061.ds4

Temperature - °C
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Fig. 3 Delay Time vs Temperature
 gra_062.ds4

Ambient temperature - °C 
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Fig. 4

Spectral Responsivity
 gra_050.ds4

Wavelength - nm
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Fig. 5

All Performance Curves Show Typical Values

Honeywell reserves the right to make 
changes in order to improve design and 
supply the best products possible.
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Общество с ограниченной ответственностью  «МосЧип»   ИНН 7719860671 / КПП 771901001                                                                                                                                                     
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107 

                                        

Данный компонент на территории Российской Федерации 

Вы можете приобрести в компании MosChip. 

    

   Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке: 

      http://moschip.ru/get-element 

   Вы  можете разместить у нас заказ  для любого Вашего  проекта, будь то 
серийное    производство  или  разработка единичного прибора.   
 
В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и 
пассивных электронных компонентов.   
 
Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы 
двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel 
(ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, 
Amphenol, Glenair. 
 
Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, 
предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов 
практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки. 
 
На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить 
квалифицированную поддержку опытных инженеров. 
 
Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с  
ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009 
 
 

      

            Офис по работе с юридическими лицами: 
 

105318, г.Москва,  ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский» 
 
Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный) 
 
Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304) 
 
E-mail: info@moschip.ru 
 
Skype отдела продаж: 
moschip.ru 
moschip.ru_4 
              

moschip.ru_6 
moschip.ru_9 
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